
國立新竹高級工業職業學校 114 學年度  第  2  學期     期末考試題 

科目： 電子電路      科   年級   班  學生：      座號：   

考試班級：電三甲、電三乙、資三甲、資三乙    命題教師：  陳志煒   

共  4  頁,第  1 頁 
■使用電腦讀卡 
  科目代碼：     
□答案請寫於答案卷上 
□答案請寫於試卷上 

1. 一週期性脈波信號其正峰值電壓為+10V，負峰值電壓為–2V。若此信號的平均值為+5.2V，則工作週期（duty cycle）約為下列 

  何值？ 
  (A)70%  (B)60%  (C)50%  (D)40%   

2. 有關輸入、輸出電壓與容量規格皆相同之理想二極體全波整流電路的比較，下列敘述何者正確？ 

  (A)橋式整流電路之二極體逆向耐壓需求為中間抽頭式整流電路之 1/2   

  (B)中間抽頭式整流電路之變壓器線圈僅半波動作，故變壓器容量可縮小約 1/2   

  (C)橋式整流電路之輸出電壓漣波值較中間抽頭式整流電路高   

  (D)中間抽頭式整流電路之二極體電流規格可較橋式整流電路為小   

3. 單相橋式全波整流電路，若其整流二極體視為理想，則輸出電壓漣波百分率約為何？ 
(A)121%  (B)48%  (C)21%  (D)0%   

4. 關於 BJT 電晶體之 B、C、E 三極摻雜濃度之敘述，下列何者正確？ 
(A)B 極濃度最高  (B)C 極、E 極濃度相同且較 B 極高  (C)C 極濃度最高  (D)E 極濃度最高   

5. 如圖(1)所示之放大器電路，MOSFET 之 mA12=DSSI ，夾止電壓（pinch-off voltage） V2−=PV ，其工作點之 mA3=DI ，則此

放大器之小信號電壓增益 iov vvA = 及其輸出電阻 oR 各約為何？  
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           圖(1)                                           圖(2)      

(A) 5.7=vA ， Ω= k25.1oR   (B) 5.12=vA ， Ω= k25.1oR   (C) 5.7=vA ， Ω= k5.2oR   (D) 5.12=vA ， Ω= k5.2oR    

6. 如圖(2)所示電路，VCC=12V、VEE=0V，BJT 之 β=54、VBE=0.7V，VCE(sat)=0V，若欲使工作點操作於負載線中點則 RC 約為何？  

  (A)35 kΩ  (B)21 kΩ  (C)15 kΩ  (D)10kΩ   

7. 如圖(3)電路，gm =4mA/V，則電流增益 io / ii約為何？    (A) 125    (B) -125     (C)200     (D)-200                  

         

                    圖(3)   

8. 有關 NPN 電晶體共射極組態電路，直流工作點之設計，當輸入適當之弦波電壓信號測試時，則下列敘述何者錯誤？ 
(A)理想之工作點位置通常設計於負載線之中間   

(B)工作點位置若接近截止區時，當輸入電壓信號波形為負半週時之輸出信號波形會失真   

(C)工作點位置在負載線之中間時，輸出電壓信號波形與輸入電壓信號波形反相   

(D)工作點位置若接近飽和區時，會使得輸出電壓信號波形之正半週發生截波失真   
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科目： 電子電路      科   年級   班  學生：      座號：   

考試班級：電三甲、電三乙、資三甲、資三乙    命題教師：  陳志煒   

共  4  頁,第  2 頁 
■使用電腦讀卡 
  科目代碼：     
□答案請寫於答案卷上 
□答案請寫於試卷上 

9. 如圖(4)所示電路，FET 工作於飽和區，其轉移電導 VmA5.0=mg ， dr 忽略不計，則其電流增益 io II 約為何？ 

(A)60  (B)81.7  (C)166.6  (D)250 
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           圖(4)                              圖(5)                             圖(6) 

10. 如圖(5)所示電路，正常工作下輸出電壓波形為三角波時，則其輸入電壓波形為下列何者？ 
(A)方波  (B)正弦波  (C)三角波  (D)鋸齒波   

11. 如圖(6)所示之理想運算放大器電路，其輸出電壓 oV 為何？ 

(A)1.5V  (B)2.5V  (C)6.0V  (D)9.0V   

12. 如圖(7)所示之理想運算放大器電路，若 V1 = 2V，V2 = 1V，V3 = –2 V，則 oV 為何？ 

(A)–5.5V  (B)–7.5V  (C)–9.5V  (D)–11.5V   

V15+

V15−

1V

2V

3V −

+

oV

Ωk20

Ωk10

Ωk10

Ωk10

−

+
         

V10+

V10−

iv
ov

Ω10

Ωk10

Ω0k9

−

+  

              圖(7)                                  圖(8) 

13. 有關史密特觸發器（Schmitt trigger），下列敘述何者錯誤？ 
(A)常用於波形整形電路  (B)可消除雜訊干擾  (C)利用負回授技術  (D)具有兩個臨界電壓   

14. 如圖(8)所示電路，上臨界電壓 UV 及遲滯電壓 HV 各為何？ 

(A) V1=UV 、 V3=HV   (B) V1=UV 、 V2=HV   (C) V2=UV 、 V3=HV   (D) V4=UV 、 V6=HV    

15. 當 PNP 型 BJT 偏壓於主動區（作用區），其基極電壓 BV 、集極電壓 CV 及射極電壓 EV 之大小關係，下列敘述何者正確？ 

(A) ECB VVV >>   (B) CBE VVV >>   (C) BEC VVV >>   (D) CEB VVV >>    

16. 有關雙極性接面電晶體（BJT）工作於飽和區之敘述，下列何者正確？ 
(A)BJT 之集極電流與基極電流成正比                      (B)BJT 之集-射極間，猶如開關的導通（ON）狀態   

(C)BJT 之基-射極接面為順向偏壓且基-集極接面是逆向偏壓  (D)BJT 之基-射極接面為逆向偏壓且基-集極接面是順向偏壓   

17. 下列有關串級放大器增益之敘述，何者正確？ 
(A)放大器電壓增益 dB 值為負，則表示輸出電壓反相  (B)放大器電流增益 dB 值為 0，則輸出與輸入之電流相角相同   

(C)放大器之總增益 dB 值為各級增益 dB 值相乘       (D)放大器增益 dB 值為負，則輸出信號振幅小於輸入信號振幅   
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科目： 電子電路      科   年級   班  學生：      座號：   

考試班級：電三甲、電三乙、資三甲、資三乙    命題教師：  陳志煒   

共  4  頁,第  3 頁 
■使用電腦讀卡 
  科目代碼：     
□答案請寫於答案卷上 
□答案請寫於試卷上 

18. 如圖(9)所示串級放大器，其中兩顆電晶體的切入電壓 BEV 皆為 0.7V，熱電壓 TV 皆為 25mV，則第二級電壓增益 1/ oo vv 約為何？。 
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                   圖(9)                                             圖(10) 

19. 一個 P 通道增強型 MOSFET 的臨界電壓 V5.0−=tV ，若量得各極對此電路的參考點之電壓分別為閘極電壓 V0=GV ，汲極電壓

V0.3=DV 及源極電壓 V3.3=SV ，則可判斷它操作在哪一區？ 

(A)截止區  (B)歐姆區  (C)飽和區  (D)崩潰區   

20. 如圖(10)所示 MOSFET 疊接放大電路， Ω300=SR ， Ωk7.2=DR ， ΩM321 == GG RR ， ΩM7.43 =GR 。已知 MOSFET 均操

作於飽和區，Q1 轉移電導 VmA251 =mg ，Q2 轉移電導 VmA302 =mg ，汲極交流電阻 dr 均忽略不計，則電壓增益 io vv 為何？ 

(A)–55  (B)–67.5  (C)–74.2  (D)–81   

21. 如圖(11)所示 MOSFET 邏輯電路，下列敘述何者錯誤？ 
(A)此電路之功能為反或閘（NOR gate）            (B)若 A 為低電位，B 為高電位，則輸出 Y 為高電位   

(C)若 A 為高電位，B 為低電位，則輸出 Y 為低電位  (D)輸入與輸出的布林代數關係為 BAY +=    
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           圖(11)                                     圖(12) 

22. 如圖(12)所示運算放大器振盪電路，電路各元件均為理想且 Ω= k50iR 、L = 100μH、C1 = 300pF、C2 = 150pF。 

此電路振盪頻率約為何？ 
(A)1.59kHz  (B)3.18kHz  (C)1.59MHz  (D)3.18MHz   
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科目： 電子電路      科   年級   班  學生：      座號：   
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共  4  頁,第  4 頁 
■使用電腦讀卡 
  科目代碼：     
□答案請寫於答案卷上 
□答案請寫於試卷上 

23. 如圖(13)所示，示波器量測得之弦波電壓信號 )(tv ，測試棒及示波器端之衰減比皆設定為 1：1，若示波器垂直刻度設定為

2V/DIV、水平刻度設定為 1ms/DIV，則此信號峰對峰值及頻率分別為何？ 

(A) V216 、500Hz  (B)16V、500Hz  (C) V28 、250Hz  (D)8V、250Hz   
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         圖(13)                                                   圖(14)                                   

24. 如圖(14)所示之理想二極體整流電路， sv 為有效值 100V、50Hz 之正弦波電源，若變壓器的電壓規格：一次側 120V、二次側

0-12-24V，輸出電壓 ov 供給固定電阻負載 LR ，則下列敘述何者正確？ 

(A) ov 的平均值為 20/πV  (B) ov 的有效值為 12V  (C) ov 的漣波頻率為 50Hz  (D) ov 的漣波週期為 0.01 秒   

25. 如所示為理想 OPA 一階帶通濾波電路，若 Ω= k5.0AR 、 F01.0 µ=AC 、 Ω= k1BR 、 F05.0 µ=BC 、 Ω= k51aR 、 Ω= k201fR 、

Ω= k42aR 、 Ω= k162fR ，則濾波器之頻帶寬度 BW 約為何？（ 14.3≈π ） 

    (A)18.66kHz  (B)22.54kHz  (C)28.66kHz  (D)36.54kHz   
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                   圖(15) 
 


